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PLANO DE DISCIPLINA

IDENTIFICACAO

CURSO: Engenharia Elétrica

DISCIPLINA: Circuitos Integrados Analégicos | CODIGO DA DISCIPLINA: TEC.0295

PRE-REQUISITO(S): Eletronica |

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatéria[ ] Optativa [X] Eletiva [ ] | SEMESTRE: A partir do 6°

VALIDO PARA O(S) PERIODO(S) LETIVO(S): 2017.2 em diante

CARGA HORARIA

TEORICA: 50 horas | PRATICA: 17 horas | EaD:

CARGA HORARIA SEMANAL.: 4 horas-aula | CARGA HORARIA TOTAL: 67 horas

DOCENTE(S) RESPONSAVEL(IS): Emmanuel Benoit Jean-Baptiste Dupouy

EMENTA
Tecnologia de fabrica¢do de circuitos integrados. Revisdo do transistor MOSFET aplicado a microeletronica
analégica. Etapas de um projeto de microeletrdnica. Amplificadores de um estagio. Espelhos de corrente.
Amplificadores diferenciais. Técnicas de layout. Amplificadores operacionais. Estabilidade e compensacdo de
frequéncia.

OBJETIVOS
Geral: capacitar o aluno para projetar circuitos integrados analégicos.
Especificos: ao final da disciplina, os alunos terdo capacidade de: conhecer todas as etapas de projeto e
fabricacdo de circuitos integrados analdgicos; conhecer as caracteristicas e limitacBes do transistor MOSFET
para um projeto analdgico; conhecer os circuitos basicos da microeletronica analégica.

CONTEUDO PROGRAMATICO
. Processos de fabricacdo de um circuito integrado.
. Revisdo do transistor MOSFET aplicada a microeletrénica analdgica.
. Simulacéo elétrica no ambiente do Cadence Virtuoso.
. Apresentacdo do amplificador operacional basico, de trés estagios com diagrama de blocos.
. Sub-circuitos analégicos: cargas ativas, fontes de corrente, espelhos de corrente, par diferencial, estagio
cascode, amplificadores de um estagio.
. Técnicas de concepgao dos blocos elementares do amplificador operacional.
7. Caracterizacdo de circuitos e estimagdo de desempenho: ganho, estabilidade, slew rate, ruido
(fundamentos).
8. Layout e implementagdo fisica.
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Aulas expositivas; aulas dialogadas sobre projetos de circuitos integrados; pesquisas e trabalhos individuais e
grupais; projetos de circuitos integrados basicos em laboratdrio de CAD de microeletrdnica.

| RECURSOS DIDATICOS |

[ X ] Quadro [ 1 Equipamento de Som

[ X ] Projetor [ X ] Laboratério de Eletronica

[ ]Videos/DVDs [ X ] Softwares: de CAD para Eletrdnica
[ ] Periédicos/Livros/Revistas/Links [ ]Outros:

| CRITERIOS DE AVALIAGCAO

Serdo realizadas provas, projetos e apresentacdes de simula¢Bes/experimentos.
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